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A impedância é dependente da frequência.

Impedância (Z) é a relação entre a tensão fasorial (V)
e a corrente fasorial (I) de um circuito, e possui
unidade de medida em Ohm.
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Fasores e elementos de circuitos
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𝑽 = 𝑅𝑰 𝑽 = 𝑗ω𝐿𝑰 𝑽 =
𝑰

𝑗ω𝐶

Resistor: Indutor:
Capacitor:
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Lei de Ohm fasorial:

𝒁 =
𝑽

𝑰
ou 𝑽 = 𝒁𝑰

Z é denominada de impedância.

A impedância representa a oposição que um circuito
oferece ao fluxo de corrente senoidal. Embora seja a
razão entre dois fasores, esta não é um fasor, pois não
corresponde a uma quantidade que varia como uma
senoide.
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𝒁 = 𝑅 + 𝑗𝑋
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Resistência:
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Reatância:
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Resistência:
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Reatância:

𝒁 = 𝑅2 + 𝑋2 ϴ = tan−1
𝑋

𝑅
𝑅 = 𝒁 cosϴ 𝑋 = 𝒁 sinϴ
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Resistor: Indutor:
Capacitor:

𝒁𝑹 = 𝑅 =
𝑽

𝑰
𝒁𝑳 = 𝑗ω𝐿 =

𝑽

𝑰
𝒁𝑪 =

1

𝑗ω𝐶
=
𝑽

𝑰

CC:
ω → 0

CA:
ω → ∞

𝒁𝑹 = 𝑅 𝒁𝑳 → 0 𝒁𝑪 → ∞

𝒁𝑹 = 𝑅 𝒁𝑳 → ∞ 𝒁𝑪 → 0
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Associação de impedâncias

Impedâncias em série
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Impedâncias em paralelo

Associação de impedâncias
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Exemplo

Dada a seguinte figura,
determine Z, v(t) e i(t).
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Exemplo

Dada a seguinte figura,
determine Z, v(t) e i(t).

ω = 4 𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑽𝑺 = 10⦟0°

𝒁 = 5 − 𝑗2,5 Ω = 5,59⦟ − 26,57°Ω

𝒁 = 𝒁𝑹 + 𝒁𝑪 = 𝑅 +
1

𝑗𝜔𝐶

𝒁 = 5 +
1

𝑗4 ∙ 0,1
= 5 +

1

𝑗0,4
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Exemplo

Dada a seguinte figura,
determine Z, v(t) e i(t).

ω = 4 𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑽𝑺 = 10⦟0°
𝒁 = 5 − 𝑗2,5 Ω

𝑰 =
𝑽𝑺
𝒁
=

10⦟0°

5 − 𝑗2,5
=

10⦟0°

5,59⦟ − 26,57°
= 1,79⦟26,57°

𝑰 = 1,79⦟26,57° 𝐴
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Exemplo

Dada a seguinte figura,
determine Z, v(t) e i(t).

ω = 4 𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑽𝑺 = 10⦟0°
𝒁 = 5 − 𝑗2,5 Ω

𝑽 = 𝑰𝒁𝑪 =
1,79⦟26,57°

𝑗4 × 0,1
=
1,79⦟26,57°

0,4⦟90°
= 4,47⦟ − 63,43°

𝑽 = 4,47⦟ − 63,43° 𝑉

𝑰 = 1,79⦟26,57° 𝐴
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Exemplo

Dada a seguinte figura,
determine Z, v(t) e i(t).

ω = 4 𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑽𝑺 = 10⦟0°
𝒁 = 5 − 𝑗2,5 Ω 𝑰 = 1,79⦟26,57° 𝐴

𝑽 = 4,47⦟ − 63,43° 𝑉

𝑖 𝑡 = 1,79 cos 4𝑡 + 26,57° 𝐴

𝑣 𝑡 = 4,47 cos 4𝑡 − 63,43° 𝑉
A tensão no capacitor
está atrasada 90°
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Admitância
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Admitância (Y) é o inverso da impedância (Z), e possui
unidade de medida em Siemens (S).

𝒀 =
1

𝒁
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Admitância (Y) é o inverso da impedância (Z), e possui
unidade de medida em Siemens (S).

𝒀 =
1

𝒁

𝒀 = 𝐺 + 𝑗𝐵

𝐺 = 𝑅𝑒 𝒀

Condutância:

𝐵 = 𝐼𝑚 𝒀

Susceptância:
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Admitância (Y) é uma medida do quanto um circuito CA
admite, ou permite, a passagem da corrente. Portanto,
quanto maior o seu valor, maior será a corrente para a
mesma tensão aplicada.
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Associação de admitâncias

Admitâncias em série

1

𝒀𝒆𝒒
=

1

𝒀𝟏
+

1

𝒀𝟐
+⋯+

1

𝒀𝑵
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Admitâncias em paralelo

Associação de admitâncias

𝒀𝒆𝒒 = 𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 +⋯+ 𝒀𝑵
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1. Calcule o seguinte número complexo:

Resposta:

2. Transforme a seguinte senoide em fasor:

Resposta:

3. Determine a senoide representada pelo seguinte fasor:

𝑰 = −3 + 𝑗4 𝐴

Resposta:
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